B zme= YDC8312

DC~10GHz GaAs MMIC W] [ & 3w 2%

202312-V0.0

R

® JiRjufl: DC~10GHz

® EjsPiE: 0.5dB

® JHiA#IFE: 0.15dB

® FIjkiil: 0.5dB~3.5dB

® LA 0.8mmx0.7mmx0.1mm
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